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Experimentos sobre topicos da ementa da disciplina Eletronica Industrial.
OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

. Proporcionar ao estudante uma visao pratica de dispositivos, métodos e procedimentos relacionados ao acionamento e
controle de processos no ambito da Eletronica Industrial.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
. Munir o estudante com as ferramentas de analise e projeto necessarias para a utilizagdo de toda a gama de dispositivos
utilizados em acionamentos de maquinas elétricas e controle eletrénico envolvidos em processos industriais.

METODOLOGIA

A disciplina sera ministrada através de aulas expositivas tedricas e exercicios ministradas de forma:
. sincrona: utilizando a plataforma Classroom (GSuite), alternativamente webconferéncia da RNP ou quaisquer das
plataformas gratuitas de reunies disponiveis da internet ou ainda por grupos de conversas, tudo combinado previamente
através e-mail. Estas aulas serdo dedicadas ao acompanhamento dos discentes e retirada de duvidas.

. assincrona: com aulas previamente gravadas e disponibilizadas no Classroom ou plataforma similar.

. Nas aulas seréo utilizados software livre para as simulagdes dos experimentos.

FORMAS DE AVALIAGAO

O discente sera avaliado com 02 notas com média ME = (EE1 + EE2) / 2, sendo:

. EE1*=10,00

. EE2* = 10,00

. EF = 10,00 (EXAME FINAL)

Norma de recuperagéo:

. Ter média (ME) maior ou igual a 4,0.

. E fazer uma média final (MF) maior ou igual 5,0, com a MF = (ME + EF) / 2.

* Para composicao da nota de um exercicio, mais de uma avaliagdo podera ser aplicada.

CONTEUDOS DIDATICOS

Numero Cronograma de atividades

Transistores de jungéo de poténcia

Caracteristicas IV do SCR e TRIAC

Técnicas de disparo do SCR.

Aplicagbes do SCR e TRIAC

Aplicagdes do MOSFET / TRIACS / TBJ

OO B|WIN -~

Outros dispositivos: Transistor de Unijungdo (TUJ) e DIAC.
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